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摘要(译)

本发明提供一种微发光二极管显示面板。阵列基板布置有阵列中的多个
像素。每个像素至少包括三种颜色的子像素。每个子像素设置有与子像
素的颜色对应的至少一个μLED芯片。在两个相邻像素中具有相同颜色的
子像素的μLED芯片的Bin电平是不同的，并且峰值波长的差异> 2nm。本
发明还提供一种制造方法，在阵列基板的子像素中具有相应颜色的μLED
芯片从转印板转印到相应的子像素。每次转印中μLED芯片的颜色和料仓
水平相同。在两个相邻像素中具有相同颜色的子像素中的μLED芯片的
Bin电平是不同的。
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